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Методика
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В [001]- кристаллах 
рпри растяжении σ  =200±5 MПа, 0.1

сжпри сжатии σ  =195±5 MПa0.1

В 11 - кристаллах [1 ]
рпри растяжении σ  =295±5 MПа, 0.1

сжпри сжатии σ  =300±5 MПa0.1

Закон Шмида в монокристаллах ГЦК
(CoCrFeNi) Ti Al  ВЭС выполняется при 94 2 4

Т=296 К

Дислокационная структура при 296 К:
а - ориентация [001] при деформации 
растяжением 5%, 
b - ориентация [001] при деформации 
сжатием 5%, 
c [1 ] - ориентация 11  при деформации 
растяжением 5%. 
Вставка на рис. 2b - двойникование в  
[001] кристаллах при деформации 
сжатием 20%.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ: № 19-19-00217.

Заключение

Начало пластической деформации 
происходит скольжением

Развивается планарная дислокационная структура 
с плоскими скоплениями дислокаций и двойниками

Деформация развивается в двух системах, при этом 
линии в одной системе более грубые

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И АСИММЕТРИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ
 ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА (CoCrFeNi) Ti Al94 2 4
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Металлография

 296 К
 [001], 5% [001], 5%  [001], 20%  11 , 5%[1 ]  11 , 20%[1 ]

 001[ ]

Деформация развивается в двух системах, при этом 
линии скольжения в одной системе более грубые

С начала пластического течения образуются полосы 
локализованной деформации скольжением в одной 
системе, что приводит к изменению оси кристалла

Установлено, что при деформации 
сжатием в [111]- кристаллах с самого начала 
деформации развиваются локализованные 
полосы макроскопического сдвига с 
разориентацией в полосе на углы 8-10° 
относительно матрицы. В [001]- кристаллах 
полосы локализованной деформации не 
наблюдаются. Обсуждаются физические 
причины появления полос локализованной 
деформации, связанные с множественностью 
сдвига, тонкой структурой скользящих 
дислокаций и механизмом деформации – 
скольжением и двойникованием.
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